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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 76.051.01
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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Чернівецьке відділення Інституту проблем
матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Особливості фізичних властивостей гетероконтактів на основі шаруватих моноселенідів галію та індію

2. Particularities of physical properties of the heterocontacts based on gallium and indium monoselenides

Реферат:
1. Встановлена можливість використання тунельно-тонких діелектричних та фронтальних шарів власних
окислів GaSe і InSe в гетероструктурах на основі цих напівпровідників. Розширено діапазон матеріалів,
придатних для використання у фотоелектроніці: In2Se3 (монокристал, плівка), прополіс (біологічно активна
речовина природного походження). Вивчені основні закономірності деградації параметрів бар'єрів в
структурах на основі шаруватих GaSe і InSe в процесі їх довготривалого зберігання.

2. A possibility of the use of tunnel-thin dielectric and frontal layers of intrinsic oxide of GaSe and InSe in
heterostructures based on these semiconductors. The set of materials suitable for applications in photoelectronics
is widened: In2Se3 (single crystal, film), propolis (a biological substanse of nature origination). The principal
regulaities of long-term degradation of the barrier perameters in the structures based on layered GaSe and InSe
are investigated.
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Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Ткач Микола Васильович
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Ткач Микола Васильович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності
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